Samsung - DDR4 - module - 4 GB - SO-DIMM 260-pin - 2133
MHz / PC4-17060 - unbuffered

Generelt

Kapacitet:

Opgraderingstype:

Hukommelse
Type:

Teknologi:

Model:

Hastighed:

Dataintegritetskontrol:

Egenskaber:

Organisering af chips:

SKU 03T7413
Samsung - DDR4 - modul - 4 GB - SO DIMM
Produktbeskrivelse: 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17060 - ikke
bufferet
Produkttype: Hukommelsesmodul
Kapacitet: 4GB
Hukommelsestype: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Opgraderingstype: System specifikationer

Dataintegritetskontrol:

Hastighed:

4GB

System specifikationer

DRAM hukommelsesmodul
DDR4 SDRAM

SO DIMM 260-PIN

2133 MHz (PC4-17060)
Ikke-ECC

Single rank, ikke bufferet
X8

Ikke-ECC
2133 MHz (PC4-17060)

Oplysninger om kompatibilitet

Lenovo E50-05 90CS | Lenovo IdeaCentre

300-20ISH FOBV | Lenovo IdeaCentre 300-

22ISU FOBX | Lenovo IdeaCentre 300-23ISU

FOBY | Lenovo IdeaCentre 5105-23ISU FOC3 |

Lenovo IdeaCentre 6105-02ISH 90FC |

Lenovo IdeaCentre 700-22ISH FOBF | Lenovo
IdeaCentre 700-24ISH FOBE | Lenovo

IdeaCentre 700-27ISH FOBD | Lenovo 5400z

10HB, 10K2 | Lenovo 5500z 10HC, 10K3 |

Designet Lenovo ThinkCentre M700 10HY, 10J0, 10JM,
for: 10JN, 10JQ, 10JR, 10JS, 10JT | Lenovo
ThinkCentre M700z 10EY, 10F1| Lenovo

ThinkCentre M73 10HL | Lenovo ThinkCentre

M800z 10€ET, 10€U, 10EV, 10EW | Lenovo

ThinkCentre M900 10FL, 10FM, 10FR, 10FS,

10NE | Lenovo ThinkCentre M900x 10LX,

10LY | Lenovo ThinkCentre M900z 10F2,

10F3, 10F4, 10F5 | Lenovo ThinkCentre X1

10HT, 10HU, 10JW, 10JX, 10JY, 10K0, 10KE,

10KF

Produktdatablad genereret d. 06-05-2024 00:15.
Veer opmeerksompa at priser og lagerstatus var geeldende p& genereringstidspunktet og dermed ikke kan garanteres.
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